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(54) Leistungstransistor mit Kurzschlussschuiz

(57) Leistungstransistoren, insbesondere MOS-
FETs und IGBTs missen, um eine Zerstérung zu ver- v
meiden, im eingeschalteten Zustand vor einem FIG 1 S‘i D
KurzschluB im Lastkreis ausreichend geschutzt wer- Hs
den. Bisher wird der Leistungstransistor beim Aufireten - - - 2 _
eines KurzschluBstromes dadurch abgeschaltet, daB r_ 13
deren Gate-Sourcestrecke im KurzschluBfall tiber einen —‘"-_J_)‘ vU
Transistor (9) kurzgeschlossen und damit der Lei-
stungstransistor (1) abgeschaltet wird. Erfolgt diese 7 g !
Stromrickregelung zu schnell, kann der Leistungstran-

sistor (1) jedoch durch Uberspannung beschadigt wer- 9 8

den. Hiergegen hilft eine die Spannungsédnderung an IIG—-E-c—_‘- 1?—
der Lastsirecke des Leistungstransistors 1) erfassende ! D !

Spannungssensoranordnung (11, 12, 13), die das 197 | (U1
Potential am SteueranschluB (G) des Transistors (9) ! EG 11,[;] UZ)

beim Ansteigen der Ausgangsspannung vermindert. I ; _l_
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